PRZETWORNIK POMIAROWY T850

AV /420 mA

pomiar matych napie¢ AV
klasa doktadnosci 0.1 lub 0.2
napiecie probiercze izolacji 2kV
uniwersalna obudowa nalistwowa

Przetwornik jest przeznaczony do ciggtego odwzorowywania niewielkich réznic
potencjatu (rzedu kilku do kilkudziesieciu miliwoltbw) na znormalizowany sygnat
statopradowy 420 mA. Mozliwe jest przesuniecie dolnej granicy zakresu pomiarowego w
strone napie¢ ujemnych (do 20% zakresu). Dostepne sg wykonania w dwoéch klasach
doktadnosci: 0.1 0.2.

Minimalnym zakresem pomiarowym jest réznica potencjatdw mieszczaca sie w
granicach: od -1mV (lub OmV) do 5mV. Maksymalny zakres pomiarowy to -50 + 250mV.
Przetwornik moze wspétpracowaé z termoelementami z zewnetrzng kompensacjg spoiny
odniesienia jesli nieliniowo$¢ charakterystyki termoelementu nie jest istotna.

Estetyczna obudowa z samogasnacego sztucznego tworzywa jest przystosowana
do mocowania na standardowych szynach o szerokosci 35 lub 15mm.

Zaleta przetwornika jest istnienie zabezpieczen chronigcych go przed
przypadkowym uszkodzeniem podczas instalacji, jak tez przed skutkami niewtadciwej
pracy innych elementéw systemu podczas eksploatacji. Wejscie modutu jest
zabezpieczone przed przytaczeniem napiecia przekraczajacego warto$¢ nominalng - do
240Vrms.

Ponizej przedstawiono schemat blokowy przetwornika. Sygnat napieciowy
podtagczony do zaciskédw 1 i 3, po przejsciu przez uktad zabezpieczen trafia do filtru
dolnoprzepustowego, a nastepnie jest przetwarzany na prad. Za elementem
optoelektronicznym nastepuje zamiana pradu na napiecie, filtracja i zamiana napiecia na
prad wyjsciowy. Wyjsciowy uktad zabezpieczen chroni modut przed przekroczeniem
maksymalnego napiecia zasilania oraz przed zmiang polaryzacji. Prad wyjsciowy jest
ograniczany wewnetrznie do ok. 25 mA. Czes¢ wejsciowa przetwornika jest zasilana
poprzez przetwornice pradu statego.
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Sposéb podiaczenia przetwornika :
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Dane techniczne:
Wejscie:  zakres napie¢ wejsciowych podany na obudowie
opornos¢ wejsciowa 100 MQ
(10 MQ przy stosowaniu
z termoelementem)
Wyijscie: prad wyjsciowy 4+-20 mA
opornos¢ obcigzenia <450 Q
Klasa doktadnosci: 0.1,0.21ub 0.5
Napiecie probiercze izolaciji: 2 kV
Ogoblne parametry techniczne:
pasmo przenoszenia 4 Hz
zawarto$¢ szumow <20 pA
maksymalny btad liniowosci 0.1%
wptyw napiecia zasilajgcego nieistotny
wspétczynnik temperaturowy 0.015 %/°C dla klasy 0.1
0.02%/°C dla klasy 0.2
napiecie zasilajace 18+-30V
pobor pradu (lwy=25mA) 45 mA
czas nagrzewania 15 min
zakres temperatur pracy 0+50 °C
zakres temperatur przechowywania -40+80 °C
wilgotnos¢ wzgledna otoczenia 30+70 %
cisnienie atmosferyczne 1000+200 hPa
zewnetrzne pole magnetyczne 0+400 A/m
pozycja pracy dowolna
zapylenie nieznaczne
wymiary obudowy 22.5x79x85.5mm
stopieh ochrony IP 40
Maksymalne wartosci parametrow:
napiecie na zaciskach wejsciowych 240 Vrms
prad wyjsciowy (ograniczenie wewnetrzne) 25 mA
napiecie na zaciskach zasilania 70V
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